




〒554-8691 大阪市此花区島屋4丁目2番51号
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本 社

東京営業所

製造販売元

It makes Technological Sense

ビルトインユニット

MELSEC iQ-R

油空圧サーボコントローラ　油空圧サーボコントローラ　HS-R

本ユニットは、三菱電機製シーケンサMELSEC iQ-R

シリーズ用の油空圧サーボコントローラです。

油圧/空圧シリンダを利用して高精度な位置制御、

荷重（圧力）制御が可能になります。

位置/圧力/荷重決め指令、現在値、サーボ出力

などはバッファメモリを介してシーケンサCPUと

データ交換できます。

特長

型式

①：接続センサ
 G1 ︓GYcRS/ GYFRS/ GYMR6/ GYKMR
 G2 ︓GYcRP
 G4 ︓GYSE-R
 F  ︓SS,ਦ号
 E1 ︓$/%ৼパル崡（59嵑崌ンド嵑崌崸）
 E2 ︓$/%ৼパル崡（249崒ープンコ嵔崗崧）

HS-R-□
①

　　ৈசサー嵄演算
　　ᦚ㍕さ僲たDSPによりサー兀₇⟬が行僵僲、儛ーケンサCPUのス儑兇ン
　　タイ兄に㛵ಀ僐く 0䢰2msサンプリングでの高㏿サー兀₇⟬が可能。

　　ਜ਼઼ৠ峫嵊ー崟嵏ンプ嵕グ嵑嵈機能
　　1軸の兆ー儛克ンプログ免兄ᶵ能をᦚ㍕し、ᣦ௧プロフ儅イルを
　　ணめプログ免兄することが可能。

　　ঢ়ਯణ஄েਛ機能
　　㛵数波ᙧ⏕ᡂᶵ能をᦚ㍕して傰り、Ἔᅽ儛リン儤の位置/Ⲵ㔜
　　をṇᘻ波僪୕ゅ波でຍ᣺さ僁ることが可能。

　　჌ኾ/SS,センサの変換ஓ৔୉岝峬峁岹峙ৈச崓崎ン崧৔୉岞
　　サー兀位置フィードバックಙ号として、磁歪（GY）センサ/SSIセンサ/ 
　　䣃/䣄┦パルスがධ力可能。

　　崊崲嵕グਗ਼ಓ/ਗ਼૴োৡ
　　ロードセル僪ᅽ力センサを฼⏝してのⲴ㔜ไᚚに僨対ᛂ可能。

　　ਗ৖崽ィード崸ッ崗ਦ号োৡ
　　௚ユニットからのデータを、バッフ儅充兆リを௓してサー兀軸にフィード
　　バックಙ号として୚傮ることが可能。

項目

サーボ機能

位置センサ

接続機能

アナログ入力

機能

CPU

 入出力

供給電源

サーボ出力軸数

サーボ演算サイクル 

サーボ出力 

出力分解能

接続センサ

位置検出方式

サンプリング周期

入力信号

分解能

I/O占有点数

内部消費電流

定格 

HS-R-G

磁歪センサ（GY）

アブソリュート

センサストロークに

依存

DC24V（±10%）

0.15A 以下

極性保護有

HS-R-E

A/B相パルスエンコーダ

インクリメンタル

4Mカウント/sec

（パルス周波数 1MHz）

仕様

外形寸法図

HS-R

システム構成図

油空圧サーボコントローラ　

単位：mm
①

②
27.6

1
0
6

107.2

(160)

11.3

①：センサコネクタ
②：アナログコネクタ+供給電源

サーボ弁　or　サーボポンプ

位置フィードバック

サーボ指令

圧力/荷重 フィードバック

圧力センサ
ロードセル

位置センサ

シリンダ

製造販売元

DC-Rシリーズ：センサ変換器
                   （磁歪センサ、 SSI出力センサ）

HS-Rシリーズ：油空圧サーボコントローラ

HS-R-F

1 軸（内部 2軸：位置と圧力 /荷重切替）

0.2msec

電圧（±10V 最大） or  電流（±50mA 最大）

-30000 ～ 30000（フルスケールに対して）

SSI センサ

アブソリュート

100kクロック：1msec

200kクロック：0.5msec

電圧（±10V 最大） or  電流（±20mA 最大）

-30000 ～ 30000（フルスケールに対して）

インテリ 32 点

0.3A 以下（5VDC）

DC24V（±10%）

0.1A + センサ消費電流（合計 0.5A 以下）

極性保護有



磁歪センサ変換ユニット磁歪センサ変換ユニットDC-R-G

本ユニットは、三菱電機製シーケンサMELSEC iQ-R 

シリーズ用の磁歪センサ変換ユニットです。

スタート/ストップインターフェース型磁歪センサ

を最大2 軸まで接続できます。

センサで検出した信号を内部回路でディジタル

位置/速度データに変換します。

各軸のバイナリ位置/速度データは、バッファメモリ

を介してRCPUユニットから読み出すことができ

ます。

特長

　　接続センサ
　　サンテスト社製のスタート/ストップインターフェース型の磁歪センサ
　　を最大2軸まで接続可能。

　　測定値
　　マグネットの位置を最高1μmの分解能（任意設定）で出力。
　　また、同時に㏿度出力。

　　マルチマグネット対応
　　1本のセンサに対して最大32個のマグネット位置を検出可能。

　　プリセット機能
　　RCPUからのY出力により、プリセット（原点変更）を実行可能。

　　上下限リミット設定機能
　　設定した上下限値に対して、リミット出力する。

　　自己診断機能（下記の異常を検知）
　　・ 内部ハードウェア異常
　　・ センサ電源異常
　　・ センサケーブル断線
　　・ センサデータ保存異常

SSI 信号変換ユニット DC-R-F

本ユニットは、三菱電機製シーケンサMELSEC 

iQ-R シリーズ用のSSI 変換器ユニットです。

SSI(Synchronous Serial Interface)センサを最大

2軸まで接続できます。

各軸のデータは、バッファメモリを介してRCPU

ユニットから読み出すことができます。

特長

型式

① センサ接続数
　1︓1軸
　2︓2軸

DC-R□0-F
①

DC-R20-FDC-R20-G

　　適合センサ
　　SSI (Synchronous Serial Interface)出力センサ
　　データ長：8～32ビット（パリティ等含む）
　　クロック周波数：100k/200k/400k/800k Hz

　　コード変換機能
　　グレイコードのデータをユニット内でバイナリに変換可能。

　　符号拡張演算
　　負の値を出力するセンサに対し、自動的に符号拡張を行う
　　ことが可能。

　　プリセット機能
　　RCPUからのY出力により、プリセット（原点変更）を実行可能。

　　パリティ検査機能
　　センサデータにパリティ（偶数・奇数）がある場合、パリティ検査
　　が可能。

　　上下限リミット設定機能
　　あらかじめ設定した上下限値に対して、リミット出力する。

　　自己診断機能（下記の異常を検知）
　　・ 内部ハードウェア異常
　　・ センサ電源異常
　　・ センサケーブル断線
　　・ センサデータ保存異常

リニアエンコーダ

ロータリーエンコーダ

レーザーセンサ等

 DC-R10-F (1軸用)

システム構成図

 DC-R20-F (2軸用)

仕様

外形寸法図

磁歪センサ変換ユニットDC-R-G SSI 信号変換ユニット 

サンテスト製
磁歪センサ

DC-R10-G (1軸用)

システム構成図

 DC-R20-G (2軸用)

 I/O 占有点数

DC5V 内部消費電流

(*2) ・ サンプリング周期は、GYセンサの有効ストロークの長さ(mm)に依存します。
 ・詳しくは取扱説明書でご確認下さい。

(＊) この供給電源から接続するSSIセンサに電源を供給します。
 センサがDC24V以外で駆動する場合は、取説をご確認下さい。

項目

センサ接続数

検出マグネット数

分解能（任意設定）

サンプリング周期 (*2)

CPU

入出力

供給電源

DC-R10-Gx

1軸

1msec (541 ~ 1200mm)

2msec (1201 ~ 2500mm)

0.15A 以下

各軸 最大32 個

Min. 0.001mm ： (G1/G4)

Min. 0.1mm ： (G2/G3/G5)

インテリ32点

DC18V～DC36V

0.15A以下

極性保護有

DC-R20-Gx

2軸

1msec ( ~ 1200mm)

2msec (1201 ~ 2500mm)

0.17A 以下

仕様

型式 外形寸法図

単位：mm

107.2

(160)

27.8

1
0
6

①

①

①：センサコネクタ
②：電源コネクタ

②

単位：mm

107.2

(160)

27.8

1
0
6

①

①

①：センサコネクタ
②：電源コネクタ

②

項目

センサ接続数

データ更新

CPU

 入出力

供給電源 (＊)

800KHz クロック時

I/O 占有点数

DC5V 内部消費電流

DC-R10-F

1軸

0.25msec

0.15A 以下

DC-R20-F

2軸

0.3msec

0.19A 以下

インテリ32点

DC24V(±10%) 

0.1A + センサ消費電流 (合計0.5A以下）

極性保護有

① センサ接続数
　1︓1軸
　2︓2軸

② 接続センサ
　1︓GYMR6 / GYcRS / GYFRS / GYHTR(*1)
  GYKMR / GYRHP-MR6 / EX-GYdT-RS
　2︓GYcRP / EX-GYdS-RP
　3︓GYHR
　4︓GYSE-R
　5︓GYMS / GYGS / GYPM

DC-R□0-G□
① ②

(*1) 最高分解能は50μmです。



磁歪センサ変換ユニット磁歪センサ変換ユニットDC-R-G

本ユニットは、三菱電機製シーケンサMELSEC iQ-R 

シリーズ用の磁歪センサ変換ユニットです。

スタート/ストップインターフェース型磁歪センサ

を最大2 軸まで接続できます。

センサで検出した信号を内部回路でディジタル

位置/速度データに変換します。

各軸のバイナリ位置/速度データは、バッファメモリ

を介してRCPUユニットから読み出すことができ

ます。

特長

　　接続センサ
　　サンテスト社製のスタート/ストップインターフェース型の磁歪センサ
　　を最大2軸まで接続可能。

　　測定値
　　マグネットの位置を最高1μmの分解能（任意設定）で出力。
　　また、同時に㏿度出力。

　　マルチマグネット対応
　　1本のセンサに対して最大32個のマグネット位置を検出可能。

　　プリセット機能
　　RCPUからのY出力により、プリセット（原点変更）を実行可能。

　　上下限リミット設定機能
　　設定した上下限値に対して、リミット出力する。

　　自己診断機能（下記の異常を検知）
　　・ 内部ハードウェア異常
　　・ センサ電源異常
　　・ センサケーブル断線
　　・ センサデータ保存異常

SSI 信号変換ユニット DC-R-F

本ユニットは、三菱電機製シーケンサMELSEC 

iQ-R シリーズ用のSSI 変換器ユニットです。

SSI(Synchronous Serial Interface)センサを最大

2軸まで接続できます。

各軸のデータは、バッファメモリを介してRCPU

ユニットから読み出すことができます。

特長

型式

① センサ接続数
　1︓1軸
　2︓2軸

DC-R□0-F
①

DC-R20-FDC-R20-G

　　適合センサ
　　SSI (Synchronous Serial Interface)出力センサ
　　データ長：8～32ビット（パリティ等含む）
　　クロック周波数：100k/200k/400k/800k Hz

　　コード変換機能
　　グレイコードのデータをユニット内でバイナリに変換可能。

　　符号拡張演算
　　負の値を出力するセンサに対し、自動的に符号拡張を行う
　　ことが可能。

　　プリセット機能
　　RCPUからのY出力により、プリセット（原点変更）を実行可能。

　　パリティ検査機能
　　センサデータにパリティ（偶数・奇数）がある場合、パリティ検査
　　が可能。

　　上下限リミット設定機能
　　あらかじめ設定した上下限値に対して、リミット出力する。

　　自己診断機能（下記の異常を検知）
　　・ 内部ハードウェア異常
　　・ センサ電源異常
　　・ センサケーブル断線
　　・ センサデータ保存異常

リニアエンコーダ

ロータリーエンコーダ

レーザーセンサ等

 DC-R10-F (1軸用)

システム構成図

 DC-R20-F (2軸用)

仕様

外形寸法図

磁歪センサ変換ユニット SSI信号変換ユニット DC-R-F

サンテスト製
磁歪センサ

DC-R10-G (1軸用)

システム構成図

 DC-R20-G (2軸用)

 I/O 占有点数

DC5V 内部消費電流

(*2) ・ サンプリング周期は、GYセンサの有効ストロークの長さ(mm)に依存します。
 ・詳しくは取扱説明書でご確認下さい。

(＊) この供給電源から接続するSSIセンサに電源を供給します。
 センサがDC24V以外で駆動する場合は、取説をご確認下さい。

項目

センサ接続数

検出マグネット数

分解能（任意設定）

サンプリング周期 (*2)

CPU

入出力

供給電源

DC-R10-Gx

1軸

1msec (541 ~ 1200mm)

2msec (1201 ~ 2500mm)

0.15A 以下

各軸 最大32 個

Min. 0.001mm ： (G1/G4)

Min. 0.1mm ： (G2/G3/G5)

インテリ32点

DC18V～DC36V

0.15A以下

極性保護有

DC-R20-Gx

2軸

1msec ( ~ 1200mm)

2msec (1201 ~ 2500mm)

0.17A 以下

仕様

型式 外形寸法図

単位：mm

107.2

(160)

27.8

1
0
6

①

①

①：センサコネクタ
②：電源コネクタ

②

単位：mm

107.2

(160)

27.8

1
0
6

①

①

①：センサコネクタ
②：電源コネクタ

②

項目

センサ接続数

データ更新

CPU

 入出力

供給電源 (＊)

800KHz クロック時

I/O 占有点数

DC5V 内部消費電流

DC-R10-F

1軸

0.25msec

0.15A 以下

DC-R20-F

2軸

0.3msec

0.19A 以下

インテリ32点

DC24V(±10%) 

0.1A + センサ消費電流 (合計0.5A以下）

極性保護有

① センサ接続数
　1︓1軸
　2︓2軸

② 接続センサ
　1︓GYMR6 / GYcRS / GYFRS / GYHTR(*1)
  GYKMR / GYRHP-MR6 / EX-GYdT-RS
　2︓GYcRP / EX-GYdS-RP
　3︓GYHR
　4︓GYSE-R
　5︓GYMS / GYGS / GYPM

DC-R□0-G□
① ②

(*1) 最高分解能は50μmです。
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本 社

東京営業所

It makes Technological Sense

製造販売元

ビルトインユニット

油空圧サーボコントローラ　油空圧サーボコントローラ　HS-R

本ユニットは、三菱電機製シーケンサMELSEC iQ-R

シリーズ用の油空圧サーボコントローラです。

油圧/空圧シリンダを利用して高精度な位置制御、

荷重（圧力）制御が可能になります。

位置/圧力/荷重決め指令、現在値、サーボ出力

などはバッファメモリを介してシーケンサCPUと

データ交換できます。

特長

型式

①：接続センサ
 G1 ︓GYcRS/ GYFRS/ GYMR6/ GYKMR
 G2 ︓GYcRP
 G4 ︓GYSE-R
 F  ︓SS,ਦ号
 E1 ︓$/%ৼパル崡（59嵑崌ンド嵑崌崸）
 E2 ︓$/%ৼパル崡（249崒ープンコ嵔崗崧）

HS-R-□
①

　　ৈசサー嵄演算
　　ᦚ㍕さ僲たDSPによりサー兀₇⟬が行僵僲、儛ーケンサCPUのス儑兇ン
　　タイ兄に㛵ಀ僐く 0䢰2msサンプリングでの高㏿サー兀₇⟬が可能。

　　ਜ਼઼ৠ峫嵊ー崟嵏ンプ嵕グ嵑嵈機能
　　1軸の兆ー儛克ンプログ免兄ᶵ能をᦚ㍕し、ᣦ௧プロフ儅イルを
　　ணめプログ免兄することが可能。

　　ঢ়ਯణ஄েਛ機能
　　㛵数波ᙧ⏕ᡂᶵ能をᦚ㍕して傰り、Ἔᅽ儛リン儤の位置/Ⲵ㔜
　　をṇᘻ波僪୕ゅ波でຍ᣺さ僁ることが可能。

　　჌ኾ/SS,センサの変換ஓ৔୉岝峬峁岹峙ৈச崓崎ン崧৔୉岞
　　サー兀位置フィードバックಙ号として、磁歪（GY）センサ/SSIセンサ/ 
　　䣃/䣄┦パルスがධ力可能。

　　崊崲嵕グਗ਼ಓ/ਗ਼૴োৡ
　　ロードセル僪ᅽ力センサを฼⏝してのⲴ㔜ไᚚに僨対ᛂ可能。

　　ਗ৖崽ィード崸ッ崗ਦ号োৡ
　　௚ユニットからのデータを、バッフ儅充兆リを௓してサー兀軸にフィード
　　バックಙ号として୚傮ることが可能。

項目

サーボ機能

位置センサ

接続機能

アナログ入力

機能

CPU

 入出力

供給電源

サーボ出力軸数

サーボ演算サイクル 

サーボ出力 

出力分解能

接続センサ

位置検出方式

サンプリング周期

入力信号

分解能

I/O占有点数

内部消費電流

定格 

HS-R-G

磁歪センサ（GY）

アブソリュート

センサストロークに

依存

DC24V（±10%）

0.15A 以下

極性保護有

HS-R-E

A/B相パルスエンコーダ

インクリメンタル

4Mカウント/sec

（パルス周波数 1MHz）

仕様

外形寸法図

HS-R

システム構成図

油空圧サーボコントローラ　HS-R

単位：mm
①

②
27.6

1
0
6

107.2

(160)

11.3

①：センサコネクタ
②：アナログコネクタ+供給電源

サーボ弁　or　サーボポンプ

位置フィードバック

サーボ指令

圧力/荷重 フィードバック

圧力センサ
ロードセル

位置センサ

シリンダ

https://www.santest.co.jp

It makes Technological Sense

製造販売元

DC-Rシリーズ：センサ変換器
                   （磁歪センサ、 SSI出力センサ）

HS-Rシリーズ：油空圧サーボコントローラ

HS-R-F

1 軸（内部 2軸：位置と圧力 /荷重切替）

0.2msec

電圧（±10V 最大） or  電流（±50mA 最大）

-30000 ～ 30000（フルスケールに対して）

SSI センサ

アブソリュート

100kクロック：1msec

200kクロック：0.5msec

電圧（±10V 最大） or  電流（±20mA 最大）

-30000 ～ 30000（フルスケールに対して）

インテリ 32 点

0.3A 以下（5VDC）

DC24V（±10%）

0.1A + センサ消費電流（合計 0.5A 以下）

極性保護有


